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(54) 교류 (Alternating Current) 분말 일렉트로루미네센스 소자의 제조 방법 및 소자 구조

요약

제조가 용이하고 밝은 빛을 낼 수 있는 EL 소자의 구조 및 그 제조 방법을 제공하기 위한 것이다. 플라
스틱 박막 기판(11)을 사용하여 EL 소자를 제조하는 방법에 있어서, 상기 플라스틱 박막 기판(11) 위에 
은이나  알루미늄  증착된  금속  전극층(10)을  형성하는  과정,  상기  금속  전극층(10)  위에  유전체 
박막층(4)을 형성하는 과정, 상기 유전체 박막층(4)에 ZnS 등의 Ⅱ- Ⅳ족 화합물 반도체로 된 발광체 분
말 입자(7)를 바인더(8)와 혼합해서 발광층(6)을 도포하는 과정, 상기 발광층(6) 위에 스핀 코팅이나 스
크린 프린팅 등의 액상 공정으로 투명 전극(1)을 형성하는 과정을 포함한다.

대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

교류(Alternating Current) 분말 일렉트로루미네센스 소자의 제조 방법 및 소자 구조

[도면의 간단한 설명]

제2도는 본 발명의 EL 소자의 단면도(투명한 도전성 폴리머를 이용한 경우).

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음
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(57) 청구의 범위

청구항 1 

플라스틱 박막 기판을 사용하여 AC 분말 EL(electroluminescence) 소자를 제조하는 방법에 있어서, 상기 
플라스틱 박막 기판 위에 한쪽 방향으로 빛을 지향시키기 위해 반사성이 강한 금속 전극층을 형성하는 
과정, 상기 금속 전극층 위에 유전성 물질의 분말과 유전체  바인더를 혼합한 유전체 박막층을 형성하는 
과정, 상기 유전체 박막층에 분말성 발광 물질을 발광체 바인더와 혼합한 발광층을 도포하는 과정, 및 
상기 발광층 위에 투명 도전성 분말과 도전성이 높은 투명 바인더를 혼합하여 투명 전극을 형성하는 과
정을 포함하는 것을 특징으로 하는 AC 분말 EL소자의 제조 방법.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 투명 전극층 형성 과정에서는 투명 도전성 분말과 액체 상태로 되어 있는 바인더
를 이용하는 것을 특징으로 하는 AC 분말 EL소자의 제조 방법.

청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 투명 전극층은 스핀 코팅(spin coating) 또는 스크린 프린팅(screen printing)을 
이용하여 막을 형성함으로써 이루어지는 것을 특징으로 하는 AC 분말 EL소자의 제조 방법.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 투명 전극용 바인더, 상기 유전체용 바인더, 및 상기 발광체용 바인더로서 PVA 
(polyvinyl alcohol) 계통의 폴리머를 이용하는 것을 특징으로 하는 AC 분말 EL소자의 제조 방법.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 투명 전극층, 상기 유전체 박막층, 상기 발광층, 및 투명 전극층을 순차 적층하여 
구성한 투명한 EL소자를 복수개 적층함으로써 원하는 밝기를 얻을 수 있는 것을 특징으로 하는 AC 분말 
EL소자의 제조 방법.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 발광층에서 분말성 발광물질의 표면을 액상의 InGa로 코팅시키므로써 입자의 표면
에 도전성막을 형성시키는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 AC 분말 EL소자의 제조 방법.

청구항 7 

제2항에 있어서, 상기 투명 전극층 형성 과정에서 액상의 InGa와 상기 발광체용 바인더를 혼합해서 제조
한 액상의 투명 도전성 바인더를 이용하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 AC 분말 EL소자의 제조 
방법.

청구항 8 

발광 소자에 있어서, 기판, 상기 기판 위에 형성된 반사성이 강한 금속 전극층, 상기 금속 전극층 위에 
형성된 유전체 박막층, 상기 유전체 박막층 위에 형성된 발광층, 상기 발광층 위에 형성되고, 투명 도전
성 분말과 도전성이 높은 투명 바인더를 혼합하여 이루어지는 투명 전극을 포함하는 발광 소자.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 기판은 플라스틱 박막 기판인 발광 소자.

청구항 10 

제8항에 있어서, 상기 금속 전극층은 은 또는 알루미늄으로 이루어지는 것인 발광 소자.

청구항 11 

제8항에 있어서, 상기 유전체 박막층은 유전성 물질의 분말과 유전체 바인더를 혼합하여 형성되는 것인 
발광 소자.

청구항 12 

제11항에 있어서, 상기 유전성 물질의 분말은 BaTiO3를 포함하는 것인 발광 소자.

청구항 13 

제8항에 있어서, 상기 발광층은 분말성 발광 물질을 발광체 바인더에 혼합하여 형성되는 것인 발광 소
자.

청구항 14 

제13항에 있어서, 상기 분말성 발광 물질은 Ⅱ-Ⅳ족 화합물 반도체를 포함하는 것인 발광 소자.

청구항 15 

제13항에 있어서, 상기 분말성 발광 물질은 입자상으로 되어 있고, 상기 입자상의 분말성 발광 물질의 
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표면에 도전성막을 포함하는 것인 발광 소자.

청구항 16 

제15항에 있어서, 상기 도전성 막인 액상의 InGa를 코팅하여 형성되는 것인 발광 소자.

청구항 17 

제8항에 있어서, 상기 투명 도전성 분말은 ITO(Indium Tin Oxide)를 포함하는 것인 발광 소자.

청구항 18 

제8항에 있어서, 상기 도전성이 높은 투명 바인더는 액상의 InGa를 포함하는 것인 발광 소자.

청구항 19 

제1항에 있어서, 상기 유전체층, 상기 발광층, 및 상기 투면 전극층 등의폴리머층을 100∼200℃의 온도
에서 순간 가열 압착시키는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 AC 분말 EL 소자의 제조 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개되는 것임.

도면

    도면2
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